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Аннотация 

Целью работы было исследование резистивного переключения 

двухслойных плёнок, состоящих из слоя фторированного графена и плёнки 

оксида ванадия (преимущественно V2O5), созданной атомно-слоевым 

осаждением на поверхности плёнки ФГ. Исследование электрофизических 

характеристик пленок проводилось с использованием метода анализа вольт-

амперных характеристик с помощью пикоамперметра. Полученные 

результаты показывают зависимость резистивных переключений от толщины 

напыляемого слоя оксида ванадия. В итоге можно сделать вывод, что 

двуслойные структуры на основе фторированного графена и оксида ванадия 

позволяют стабилизировать эффект резистивных переключений, что может 

пригодиться в создании резистивной памяти в качестве замены 

существующим видам энергонезависимой памяти. 
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